SEM 65 SERIE S

I moduli SEM 65 S sono realizzati con 36 celle 125« 84 mm in silicio monocristallino, protette verso leesterno
da un vetro temprato ad altissima trasparenza e da un foglio in Tedlar, il tutto incapsulato sottovuot o ad
alta temperatura tra due fogli di EVA (Ethylene/Vin yl/Acetate) ed una robusta cornice in alluminio ano dizzato.
Il processo di produzione S.E. Project garantisce alle celle fotovoltaiche la massima protezione anche se
sottoposte alle piu gravose condizioni di lavoro ed alle piu difficili condizioni ambientali. Grazie a llsaffidabilita
ed alle ottime prestazioni, i moduli SEM 65 S sono adatti alleutilizzo sia in impianti connessi a rete che in

quelli ad isola con accumulatori. | moduli fotovolt aici sono prodotti nello stabilimento S.E. Project certificato

ISO 9001/00.
DIMENSIONI*
Retro modulo Fianco modulo Sezione cornice
530 Erad
feeg |5
CARATTERISTICHE TECNICHE 7X10 o 1 [+—] 2
Tipo modulo Vetro - Tedlar (TPT) =
Dimensione modulo (+/-2mm) 845x530x34 i
Superficie modulo 0.45 m2 g ” ©
Tipo celle Silicio monocristallino 4£, o
Dimensione celle 125x84 mm
Numero celle 36 | l
Spessore vetro temprato 3mm | L
Peso 5.5 Kg - = 1 ST 5 21
*Valori espressi in millimetri
CARATTERISTICHE ELETTRICHE*
SEM 65/50 S
Potenza di picco (Wp) 50 W
Corrente in corto circuito (Isc) [A] 3.32
Tensione a circuito aperto (Voc) [V] 20.24
Tensione al punto di max potenza (Vmp) [V] 16.64
Corrente al punto di max potenza (Imp) [A] 3.11
Coefficiente di temperatura di Isc [mA/°C] 4.4
Coefficiente di temperatura di Voc [mV/°C] -74.4
Coefficiente di temperatura di Pmax [%/°C] -0.43
Temperatura operativa [°C] da-40 a +85
NOCT (nominal operating cell temperature) [°C] 49.9
Tensione nominale V] 12
Tensione massima di sistema V] 600
Indice di tolleranza sui valori +/- 5%

*STC (Standard Test Conditions): 1000 W/& 25°C; AM 1.5;

Garanzia: 20 anni sulla potenza erogata *80% - 2 anni su difetti di fabbricazione (vedi Condizioni Geerali di Vendita e Garanzia)



SEM 100 SERIE S

| moduli SEM 100 S sono realizzati con 70 celle 125 84 mm in silicio monocristallino, protette verso leesterno
da un vetro temprato ad altissima trasparenza e da un foglio in Tedlar, il tutto incapsulato sottovuot o ad
alta temperatura tra due fogli di EVA (Ethylene/Vin yl/Acetate) ed una robusta cornice in alluminio ano dizzato.
Il processo di produzione S.E. Project garantisce alle celle fotovoltaiche la massima protezione anche se
sottoposte alle piu gravose condizioni di lavoro ed alle piu difficili condizioni ambientali. Grazie a lleaffidabilita
ed alle ottime prestazioni, i moduli SEM 100 S sono adatti alleutilizzo sia in impianti connessi a ret e che in

quelli ad isola con accumulatori. | moduli fotovolt aici sono prodotti nello stabilimento S.E. Project certificato

1SO 9001/00.
DIMENSIONI*
Retro modulo Fianco modulo Sezione cornice
660 E7ad
4
CARATTERISTICHE TECNICHE 7X10 | [1—] /
Tipo modulo Vetro - Tedlar (TPT) 90
Dimensione modulo (+/-2mm) 1310x660x34 T& 2
Superficie modulo 0.86 m2 3 :Gm 117 § ” E
Tipo celle Silicio monocristallino B
Dimensione celle 125x84 mm
Numero celle 70 | I l
Spessore vetro temprato 3 mm § r—u
Peso 10 Kg - — L ﬂ 5 21
*Valori espressi in millimetri
CARATTERISTICHE ELETTRICHE*
SEM 100 S
Potenza di picco (Wp) 100 W
Corrente in corto circuito (Isc) [A] 3.9
Tensione a circuito aperto (Voc) V] 21.85
Tensione al punto di max potenza (Vmp) Y] 18.54
Corrente al punto di max potenza (Imp) [A] 5.58
Coefficiente di temperatura di Isc [mA/°C] 4.4
Coefficiente di temperatura di Voc [mV/°C] -74.4
Coefficiente di temperatura di Pmax [%/ °C] -0.43
Temperatura operativa [°C] da -40 a +85
NOCT (nominal operating cell temperature) [°C] 49.9
Tensione nominale V] 12
Tensione massima di sistema [V] 600
Indice di tolleranza sui valori +/- 5%

*STC (Standard Test Conditions): 1000 W/# 25°C; AM 1.5;

Garanzia: 20 anni sulla potenza erogata *80% - 2 anni su difetti di fabbricazione (vedi Condizioni Geerali di Vendita e Garanzia)



MODULI FOTOVOLTAICI

SEM 140 SERIE M

| moduli SEM 140 M sono realizzati con 36 celle 156x 156 mm in silicio policristallino, protette vers o lcesterno
da un vetro temprato ad altissima trasparenza e da un foglio in Tedlar, il tutto incapsulato sottovuot o ad
alta temperatura tra due fogli di EVA (Ethylene/Vin yl/Acetate) ed una robusta cornice in alluminio ano dizzato.
Il processo di produzione S.E. Project garantisce alle celle fotovoltaiche la massima protezione anche se
sottoposte alle piu gravose condizioni di lavoro ed alle piu difficili condizioni ambientali. Grazie a lleaffidabilita
ed alle ottime prestazioni, i moduli SEM 140 M sono adatti alleutilizzo sia in impianti connessi a ret e che in
quelli ad isola con accumulatori. | moduli fotovolt aici sono prodotti nello stabilimento S.E. Project certificato
1SO 9001/00.

DIMENSIONI*
Retro modulo Fianco modulo Sezione cornice
< 660 Ernd
g Feey) §
CARATTERISTICHE TECNICHE ° _7X10 o | i

Tipo modulo Vetro - Tedlar (TPT) =
Dimensione modulo (+-2mm)  1485x660x34 ©
Superfiemodulo | 1oonf g K
Tipo celle Silicio policristallino
Dimensione celle 156x156 mm
Numerocelle s N ' l
‘Spessore vetro temprato amm g —]
Peo o mskg LIS - Al o

*Valori espressi in millimetri

CARATTERISTICHE ELETTRICHE*
SEM 140/ 120 M SEM 140/ 140 M

‘Potenza di piccoWp) oW uow
Corrente in corto circuito (Is)) | w 752 794
Tensione a circuito aperto (Voo) Mo 2192 23
Tensione al punto di max potenza (Vmp) V] 1835 873
Corrente al punto di max potenza (imp) ~ [A] 660 750
Coefficiente di temperatura dilsc ~ [mAC] a4 aa
Coefficiente di temperatura di Voc ~ [mv/°c] 744 744
Coefficiente di temperatura di Pmax ~ [%/°C] 043 043
Temperaturaoperatva [l da-40a+85 da-40a+85
'NOCT (nominal operating cell temperature) [°C] a0 a9
Tensione nominale Mo 22
Tensione massima di sistema Mo 600 60
\Indice di tolleranza sui valoi 5% +-5%

*STC (Standard Test Conditions): 1000 W/& 25°C; AM 1.5;

Garanzia: 20 anni sulla potenza erogata *80% - 2 anni su difetti di fabbricazione (vedi Condizioni Geerali di Vendita e Garanzia)




I moduli SEM 160 S sono realizzati con 72 celle 125¢ 125 mm in silicio monocristallino, protette vers o
lsesterno da un vetro temprato ad altissima traspar enza e da un foglio in Tedlar, il tutto incapsulato sottovuoto
ad alta temperatura tra due fogli di EVA (Ethylene/ Vinyl/Acetate) ed una robusta cornice in alluminio

anodizzato. Il processo di produzione S.E. Project garantisce alle celle fotovoltaiche la massima prot ezione
anche se sottoposte alle piu gravose condizioni di lavoro ed alle piu difficili condizioni ambientali. Grazie
alleaffidabilita ed alle ottime prestazioni, i modu |i SEM 160 S sono adatti alleutilizzo sia in impianti connessi
a rete che in quelli ad isola con accumulatori. I m oduli fotovoltaici sono prodotti nello stabilimento S.E.

Project certificato ISO 9001/00. | moduli sono forniti di cavi ad innesto rapido tipo MC, lunghezza 1® cm.

SEM160S-L Laminato (dim. 1580x800x4 +/-2mm.)

SEM 160 S - LT Laminato con Tedlar trasparente (dim. 1580x800x4 +/-2mm.)
SEM 160 S - LG Laminato in vetro-vetro (dim. 1580x800x8 +/-2mm.)

SEM 160 S - LGC Laminato in vetro-camera (dim. 1580x800x24 +/-2mm.)

Tipo modulo Vetro - Tedlar (TPT) Retro modulo Fianco modulo Sezione cornice
Dimensione modulo (+/-2mm) 1585x805x34 805 e
Superficie modulo 1.275 n? © 1
o
. L B N (6559 l# >
Tipo celle Silicio monocristallino 2 41 >
A 5 L
Dimensione celle 125x125 mm 7X10 i
Numero celle 72
Spessore vetro temprato 4 mm b
o 3 @
Peso 15 Kg 3 117 9 2
> N
4 g |
Rhaand 0 l
Class Il Equipment E‘em"g‘a;ol‘lecmn g ]
® Yy
EUROPEAN COMMISSION mT 5 21
Joint Research Centre 15 775 -

*Valori espressi in millimetri

SEM 160/150S SEM 160/160S SEM160/170S SEM160/175S SEM 160/180S

Potenza di picco (Wp) 150 W 160 W 170w 175 W 180 W
Corrente in corto circuito (Isc) [A] 4.60 4.90 5.10 5.21 5.23
Tensione a circuito aperto (Voc) V] 43.00 43.24 44.86 45.06 45.10
Tensione al punto di max potenza (Vmp) V] 34.90 35.35 35.64 35.64 35.64
Corrente al punto di max potenza (Imp) [A] 4.30 4.52 4.77 4.91 5.05
Coefficiente di temperatura di Isc [mA/°C] 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Coefficiente di temperatura di Voc [mV/°C] -148.8 -148.8 -148.8 -148.8 -148.8
Coefficiente di temperatura di Pmax [%/°C] -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45
Temperatura operativa [°C] da -40 a +85 da -40 a +85 da-40 a +85 da -40 a +85 da -40 a +85
NOCT (nominal operating cell temperature) [°C] 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9
Tensione nominale V] 24 24 24 24 24
Tensione massima di sistema V] 1000 1000 1000 1000 1000
Indice di tolleranza sui valori +/- 3% +/- 3% +/- 3% +/- 3% +/- 3%

*STC (Standard Test Conditions): 1000 W/& 25°C; AM 1.5;

Garanzia: 20 anni sulla potenza erogata *80% - 2 anni su difetti di fabbricazione (vedi Condizioni Geerali di Vendita e Garanzia)



| moduli SEM 160 M sono realizzati con 72 celle 125¢ 125 mm in silicio policristallino, protette vers o leesterno
da un vetro temprato ad altissima trasparenza e da un foglio in Tedlar, il tutto incapsulato sottovuot o ad
alta temperatura tra due fogli di EVA (Ethylene/Vin yl/Acetate) ed una robusta cornice in alluminio ano dizzato.
Il processo di produzione S.E. Project garantisce alle celle fotovoltaiche la massima protezione anche se
sottoposte alle piu gravose condizioni di lavoro ed alle piu difficili condizioni ambientali. Grazie a lleaffidabilita
ed alle ottime prestazioni, i moduli SEM 160 M sono adatti alleutilizzo sia in impianti connessi a ret e che in
quelli ad isola con accumulatori. | moduli fotovolt aici sono prodotti nello stabilimento S.E. Project certificato

ISO 9001/00. | moduli sono forniti di cavi ad innesto rapido tipo MC, lunghezza 100 cm.

SEM 160 M-L Laminato (dim. 1580x800x4 +/-2mm.)

SEM 160 M - LT Laminato con Tedlar trasparente (dim. 1580x800x4 +/-2mm.)
SEM 160 M - LG Laminato in vetro-vetro (dim. 1580x800x8 +/-2mm.)

SEM 160 M - LGC Laminato in vetro-camera (dim. 1580x800x24 +/-2mm.)

Tipo modulo Vetro - Tedlar (TPT) Retro modulo Fianco modulo Sezione cornice
Dimensione modulo (+/-2mm) 1585x805x34 805 S
Superficie modulo 1.275 n? 1
o
. o o 0 6858 =]
Tipo celle Silicio policristallino o 2
™
B 2 L
Dimensione celle 125x125 mm X0 = !
-
Numero celle 72
o
Spessore vetro temprato 4 mm <
n o™
=3 ©
Peso 15 Kg 8 117 =) 2
N
A c E @ H I
TOV l
Rheinland 0
A —— Electrical Protection H
Class Il Equipment Class Il g o
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EUROPEAN COMMISSION ,_DT 5
Y . — - - 21
Joint Research Centre 15 775 < >

*Valori espressi in millimetri

SEM 160/150 M SEM 160/155M SEM 160/160M SEM 160/170 M SEM 160/ 175 M

Potenza di picco (Wp) 150 W 155 W 160 W 170 W 175 W
Corrente in corto circuito (Isc) [A] 4.70 4.78 4.85 4,96 5.11
Tensione a circuito aperto (Voc) V] 43.00 43.60 44.15 44.97 45.64
Tensione al punto di max potenza (Vmp) V] 34.00 35.35 36.72 36.72 36.78
Corrente al punto di max potenza (Imp) [A] 4.40 4.38 4.41 4.76 4.76
Coefficiente di temperatura di Isc [mA/°C] 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2
Coefficiente di temperatura di Voc [mV/°C] -148.8 -148.8 -148.8 -148.8 -148.8
Coefficiente di temperatura di Pmax [%/°C] -0.45 -0.45 -0.45 -0.45 -0.45
Temperatura operativa [°C] da-40 a +85 da-40 a +85 da-40 a +85 da-40 a +85 da-40 a +85
NOCT (nominal operating cell temperature) [°C] 49.9 49.9 49.9 49.9 49.9
Tensione nominale I\ 24 24 24 24 24
Tensione massima di sistema I\ 1000 1000 1000 1000 1000
Indice di tolleranza sui valori +/- 3% +/- 3% +/- 3% +/- 3% +/- 3%

*STC (Standard Test Conditions): 1000 W/& 25°C; AM 1.5;

Garanzia: 20 anni sulla potenza erogata *80% - 2 anni su difetti di fabbricazione (vedi Condizioni Geerali di Vendita e Garanzia)



| moduli SEM 220 M sono realizzati con 60 celle 15&156 mm in silicio policristallino, protette verso leesterno
da un vetro temprato ad altissima trasparenza e da un foglio in Tedlar, il tutto incapsulato sottovuot o ad
alta temperatura tra due fogli di EVA (Ethylene/Vin yl/Acetate) ed una robusta cornice in alluminio ano dizzato.
Il processo di produzione S.E. Project garantisce alle celle fotovoltaiche la massima protezione anche se
sottoposte alle piu gravose condizioni di lavoro ed alle piu difficili condizioni ambientali. Grazie a lleaffidabilita
ed alle ottime prestazioni, i moduli SEM 220 M sono adatti alleutilizzo sia in impianti connessi a ret e che in
quelli ad isola con accumulatori. | moduli fotovolt aici sono prodotti nello stabilimento S.E. Project certificato
1ISO 9001/00.

SEM 220 M - L Laminato (dim. 1635x984x34 +/-2mm.)

SEM 220 M - LT Laminato con Tedlar trasparente (dim. 1635x984x34 +/-2mm.)
SEM 220 M - LG Laminato in vetro-vetro (dim. 1635x984x34 +/-2mm.)

SEM 220 M - LGC Laminato in vetro-camera (dim. 1635x984x34 +/-2mm.)

Tipo modulo Vetro - Tedlar (TPT) Retro modulo Fianco modulo Sezione cornice
Dimensione modulo (+/-2mm) = 1635x984x34 mm 984 T

Superficie modulo 1.60 n? . 7 T - 1

Tipo celle Silicio policristallino 5 z

Dimensione celle 156x156 mm v 7X10 S i "] 2
Numero celle 60 -

Spessore vetro temprato 4 mm - ;0'

Peso 25 Kg g 117 § E

X ]
Z__A- EUROPEAN COMMISSION 2 l

Rheinland Joint Research Centre C € & 3 i

Class Il Equipment I~ | :T 5 o
15 954
*Valori espressi in millimetri
SEM 220 /200 M SEM 220/210 M SEM 220 /220 M

Potenza di picco (Wp) 200w 210w 220 W
Corrente in corto circuito (Isc) [A] 7.52 7.63 7.80
Tensione a circuito aperto (Voc) V] 36.54 36.66 37.00
Tensione al punto di max potenza (Vmp) Y] 29.00 29.80 30.01
Corrente al punto di max potenza (Imp) [A] 6.90 7.05 6.90
Coefficiente di temperatura di Isc [mA/°C] 2.30 2.30 2.30
Coefficiente di temperatura di Voc [mV/°C] -148.5 -148.5 -148.5
Coefficiente di temperatura di Pmax [%/°C] -0.43 -0.43 -0.43
Temperatura operativa [°C] da-40 a +85 da-40 a +85 da-40 a +85
NOCT (nominal operating cell temperature) [°C] 43 43 43
Tensione nominale V] 30 30 30
Tensione massima di sistema V] 1000 1000 1000

Indice di tolleranza sui valori +/-3% +/-3% +/-3%

*STC (Standard Test Conditions): 1000 W/& 25°C; AM 1.5;

Garanzia: 20 anni sulla potenza erogata *80% - 2 anni su difetti di fabbricazione (vedi Condizioni Geerali di Vendita e Garanzia)



